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Diizlondirici vo omik xassoalorine malik olan metal - yarimkegcirici kegid-
lorindo (MYK) tomas materiallarinin miixtalif ¢ixis islorine malik olan sorhad
sothlorinin msahdudlugu hesabina kecidin periferiya boyunca olave elektrik
sahasi (OES) yaranir [1]. Bu elektrik sahasi hom kec¢idin sathalt1 hissasinide
potensial ¢oporin formalasmasina tesir edir, hom do keg¢idi shate edon ya-
rimkeciricinin vo metalin sorbast sathlorinin potensialinin (¢ixis islorinin)
doyismasine sabab olur. Eyni zamanda, kontaktalti1 hissada pstensial ¢oparin
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sarhad boyunca geyri-barabar hiindiirliikds paylanmasi bas verir va kontakt
sothinin konar hissasinin potensial ¢oparinin hiindiirliiyti daxili hissesindoki
hiindiirliikdon az olur. MYK-nin iimumi tomas sathi iki potensial ¢oporli enerji
qurulusu ils ifads olunur. Atom qiivve mikroskopu (AQM) olavs elektrik saho-
sinin yaranma prosesini vo onun enerji parametrlorini bilavasito 6lgmoaya
imkan verir.

GaAs yarimkegcirici 16vhonin planar ssthinin ve onunla tomasa gotirilmis
diametri D =50 mkm olan qizil metal nazik tobogonin tomas vo sorbost soth-
larinin AQM tadqiqi naticasinds alinan relyef vo potensial tasvirleri sakil 1a va
1b-ds gostarilmisdir.

8

| q :
D | D i
b)

0

04 05

&0 &
50 200 25
03

40

Fau)

0 100

o0 01 02

0

a)
Sok.1. Au-nGaAs kecidlorinin Atom qiivve mikroskopu ile alinmis
relyef vo potensial tosvirlori.

Yarimkegirici 16vhonin sothinde diametri 50 mkm vo qalinlig1 0,3 mkm
olan dairovi qizil nazik toboagoanin sokil 1a-da gdstorildiyi kimi ¢evro ilo hiidud-
lanan aydin relyef tosviri miisahids olunur. Sakil 1b-daki yarimkecirici 16vho-
nin sothinin dairavi qizil nazik ilo birlikds potensial tesvirindon goriintr ki,
aciq rongli yarimkegirici sothindo tiind rongli dairovi qizil tobaqo eni [ =20
mkm olan dayison rangli halgs ilo shato olunur. Bu ise o demakdir ki, halqonin
eni boyunca sath potensiali Au vo GaAs-nin ¢ixis islerinin forqi qodor dayisir.
Bu potensial doyismosi tomas sothinin potensial ¢oparinin ®g hiindirliyii ilo
yarimkecirici vo metalin sorbost sothlorinin ®y vo @y ¢ixis islorinin forqi
hesabina yaranan 9ES-nin potensialina barabor olur. Yarimkeciricinin peri-
feriya boyunca ssthalti hissado ©ES-nin Uc potensial diisgiisii yaranir. Bu
sobobdon, AQM tosvirlorlo askar edildiyi kimi, metal-GaAs kegidlori tomas
sothinin daxili vo periferiya hissalorinin potensial ¢oparlorinin hiindiirliiklori
®p; vo Pp; olan ikigparli energetik qurlusla tosvir olunur.

Metal - GaAs kecidlorinds periferiya boyunca ©OES hesabina U gorginliyi
yarandigindan xarici gorginlik U=0 olduqda, ke¢id qisa qapanarsa, xarici
dovradan I, carayan axar [2]:

® U
Ip = S,AT? exp( — kLTO [exp( - %) - 1] (1)
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(1) diisturunda, Sp- kegidin sahasi, A - Ricardson sabiti, T - miitloq tem-
peratur, k - Bolsman sabiti, @go - potensial ¢oparin hiindiirliiyii, q —elektronun
yukudiir.
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